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 ة:معمومات أساسي  1. 
ر  الإلكترونيات اسم المقر 
ر  CEE202 رمز المقر 

مة  30 ساعات الجمسات المسج 
 18 ساعات الجمسات المتزامنة

 لا يوجد ساعات المذاكرة
 1.5 ساعات الامتحان

مة  30 ساعات الجهد الدراسي المقابل لمجمسات المسج 
 18 ساعات الجهد الدراسي المقابل لمجمسات المتزامنة

 5 عدد الساعات المعتمدة
 

رات2.  ر مباشرةً:قبل  دراستهاالمطموب  المقر   المقر 
ر الرمز  المقر 

CEE101 الدارات الكيربائية 
 

رالهدف من 3.   :المقر 
، وتشمل الموضوعات التماثميةىو اكتساب الأفكار التي تؤىل الطالب فيم العناصر الغاية من ىذا المقرّر 

 .الدارات الإلكترونيةوالضرورية لدراسة  الرئيسة
. BJT، والترانزستور MOSالترانزستور و ، الديود: الرئيسة بشكل وجيز وىيالثلاث  العناصر الفعالة ةساسيتم در 
 .الرئيسة ، وتطبيقاتووخواصو المميزة، رعمل العنصحال، عمينا أن ندرس  عمى أي
في مجال  يالإشارات، وتوصيفافيم  فإنالإلكترونية ىو معالجة الإشارات،  الداراتمن  اليدف الأساس بما أن
وظيفة الأكثر الدراسة  جري. سيكإشارات تماثمية أو رقمية ىو أمر ضروري جداً  وتمثيميا، ددفي مجال التر و  الزمن

 .المضخمات خصائصالتضخيم، و ألا وىي لإشارات معالجة افي شيوعا 
الرئيسة، سندرس أيضاً مضخمات الإلكترونية  التي ىي العناصر والترانزستورات الديوداتبالإضافة إلى 

ن لم يكن العمميات عمى ىيئة دارة  تجارياً  غير أنو متوفر، مضخم العمميات بالمفيوم الدقيق عنصراً إلكترونياً . وا 
سموك المثالي تقريبا ال نو. يجعل مجيداً بخصائص مداخمو ومخرجو ومعرف( Integrated Circuit) متكاممة
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دون  المادةفي ىذه  ما نتعامل معو وىو، الأكثر تعقيداً في تصميم الدارات  يدخل اً رئيساً عنصر لمداخمو ولمخرجو 
 .لبنيتو الداخميةأي معرفة 

سندرس البنية العامة لمضخم التغذية . ال دارات التغذية الراجعةأشكمن  شكلاً  الإلكترونيةتتضمن معظم النظم 
ومزايا المضخم بوجود التغذية الراجعة السالبة، وأيضاً تشكيلاتو  .الراجعة السالبة والمبدأ الرئيس الذي يوضح عممو

 ومة.الأربع الممكنة: مضخم الجيد، ومضخم التيار، ومضخم نقل التوصيمية المتبادلة، ومضخم نقل المقا
ما عمى مستوى كلا الموضوعين لديو تطبيق  المرشحات والميتزات.: الدارات الإلكترونيةسندرس فئة ىامة من 

 .وىو مثال توضيحي لكلا النوعين لمتغذية الراجعة السالبة والموجبة. النظم
 الجيبية،كالإشارات شارات من مختمف أشكال الموجات لإالإلكترونية،  النظمفي تصميم  ،الحاجة عادةتظير 

 الإشارات. ا النوع منتوليد ىذ دراسةسيتم لذلك . وغيرىا، والمربعة، يةمثمثوال
 .مبادء الاتصالات ومعالجة الإشارةيعد ىذا المقرر مقرر شرطي مسبق لمقررات 

 
لات4.   ILO – Intended Learningة )ة المرجو  التعميمي   المحص 

Objectives/Outcomes): 
 لات التعميمي ة المرجو ةالمحص   الرمز
ILO Intended Learning Objectives/Outcomes 
ILO1 استيعاب المفاىيم الرئيسة في الدارات الإلكترونية المتعمقة بالإشارات وتضخيميا. 

ILO2 
فيم الخواص المميزة لمضخم العمميات واستعمالو كمكون أساس في الدارات الإلكترونية والتعرف عمى أىم 

 تطبيقاتو.
ILO3 فيم أساسيات أنصاف النواقل وانعكاسيا عمى فيم مبدأ عمل الديود، وخصائصو المميزة وبعض أىم تطبيقاتو. 
ILO4  فيم مبدأ عمل الترنزستورMOSوخصائصو المميزة وأىم تطبيقاتو ، . 
ILO5  فيم مبدأ عمل الترنزستورBJTوخصائصو المميزة وأىم تطبيقاتو ،. 
ILO6  البنية العامة لمضخم التغذية الراجعة، والمبدأ الرئيس الذي يوضح عمموتعرف. 

ILO7 
توصيف المرشح عن طريق تابع النقل، وتصنيفو عن طريق معرفة مجال التمرير، ومجال المنع. تعريف مرشح 

ات عن طريق تابع التحويل الذي يوافق مواصفات معينة، بما فيو استعمال النموذجين المشيورين لممرشح
 كمرشح بيترورث، ومرشح تشيبتشيف.

ILO8 تعرف المضخمات الترانزستورية المولفة المستعممة في تطبيقات الترددات الرديوية. 

ILO9 
فيم المبادئ الرئيسة لدارات الميتزات التي تولد إشارات جيبية، وكيفية جمع مضخمات العمميات مع العناصر 

وفيم كيفية وصل الميتز ثنائي الاستقرار بحمقة تغذية راجعة مع مضخم  .غير الفعالة لبناء دارات الميتزات
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 عمميات مكامل لتنفيذ مولد موجات مربعة ومثمثية.
 

 :المقرر محتوى5.

المحص لات 
 التعميمي ة

القسم النظري مع ملاحظات وتوضيحات 
 إن وجدت

ساعات 
مة  مسج 

ساعات 
 متزامنة

 أنماط المهام
القسم العممي مع 

ملاحظات وتوضيحات إن 
 وجدت

ILO1 

 :لإلكترونياتمدخل إلى ا
 الإشارات  

 للإشارات  يالطيف التردد 

 ثميةاالإشارات الرقمية والإشارات التم 

  ممضخّماتلالدارات المكافئة 

  مضخمات الجيد والمضخمات
 المتعاقبة

3 1.5 

  تمارين(TD) 
 وظائف 
 حمقات بحث 
 مشاريع 
 تجارب 
 أخرى 

عن التغطية  كمثال
 ،النموذجية ليذه المواضيع

مراجعة الفصل يمكن 
 كتاب الأوّل من

“Microelectronic 
Circuits” 

   المشار إليو في المراجع

ILO1 
ILO2 

 العممياتمضخمات 
 مضخم العمميات المثالي 
 المضخم العاكس 
  غير العاكسالالمضخم 
 المضخم الجامع الموزن 
  فرق الإشاراتمضخمات 
 العمميات التكاممية ت مضخما

 والتفاضمية

5 3 

  تمارين(TD) 
 وظائف 
 حمقات بحث 
 مشاريع 
 تجارب 
 أخرى 

عن التغطية  كمثال
 ،النموذجية ليذه المواضيع

مراجعة الفصل يمكن 
 كتاب الثاني من

“Microelectronic 
Circuits” 

ILO1 
ILO3 

 وتطبيقاتيا لديوداتا
 أنصاف النواقل 
 الديود : عممو وخواصو المميزة 
  دارات التقويم 
 )دارات التنظيم )ديود زينر 

3 1.5 

  تمارين(TD) 
 وظائف 
 حمقات بحث 
 مشاريع 
 تجارب 
 أخرى 

عن التغطية  كمثال
 ،النموذجية ليذه المواضيع

مراجعة الفصل يمكن 
 كتاب الثالث والرابع من

“Microelectronic 
Circuits” 

ILO1 ( الترانزستوراتMOS) 4.5 3   تمارين(TD) عن التغطية  كمثال
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ILO3 
ILO4 

  بنية الترانزستور(MOS ومبدأ عممو )
 الفيزيائي

 التيار منحنيات الخواص المميزة-
 الجيد

  دراسة انحياز المضخم الترانزستوري
MOS  

  الدارات المكافئة عند الإشارات
 الصغيرة

  المضخمات الترانزستوريةMOS  :
مضخم المنبع المشترك، مضخم 
البوابة المشتركة، ومضخم التابع 

  المنبعي.

 وظائف 
 حمقات بحث 
 مشاريع 
 تجارب 
 أخرى 

 ،النموذجية ليذه المواضيع
مراجعة الفصل يمكن 

 كتاب الخامس من
“Microelectronic 

Circuits” 

ILO1 
ILO3 
ILO5 

 (BJTالترانزستورات )
 ( بنية الترانزستورBJT ومبدأ عممو  )

 الفيزيائي
 التيار منحنيات الخواص المميزة-

 الجيد
  دراسة انحياز المضخم الترانزستوري

BJT 
  الدارات المكافئة عند الإشارات

 الصغيرة
  المضخمات الترانزستوريةBJT :

مضخم الباعث المشترك، مضخم 
القاعدة المشتركة، ومضخم التابع 

  الباعثي.

4.5 3 

  تمارين(TD) 
 وظائف 
 حمقات بحث 
 مشاريع 
 تجارب 
 أخرى 

عن التغطية  كمثال
 ،النموذجية ليذه المواضيع

مراجعة الفصل يمكن 
 كتاب السادس من

“Microelectronic 
Circuits” 

ILO1 
ILO2 
ILO6 

 مضخمات التغذية الراجعة 
 البنية العامة لمتغذية الراجعة 
  :بعض مزايا التغذية الراجعة السالبة

استقرار الكسب، وتوسيع مجال 

3 1.5 

  تمارين(TD) 
 وظائف 
 حمقات بحث 
 مشاريع 

عن التغطية  كمثال
 ،النموذجية ليذه المواضيع

مراجعة الفصل يمكن 
 كتاب العاشر من
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و والحد التمرير، والحد من التداخل، 
 من التشويو اللاخطي.

  :تشكيلات مضخمات التغذية الراجعة
مضخمات الجيد، ومضخمات التيار، 
ومضخمات تابع الناقمية، ومضخم 

  تابع المقاومة.

 تجارب 
 أخرى 

“Microelectronic 
Circuits” 

ILO1 
ILO2 
ILO7 

 المرشحات
  ،تابع نقل المرشح، أنواع المرشحات

 ومواصفات المرشحات
 تابع تحويل المرشح 
 مرشحات بترورث، وتشيبيتشيف 
  مرشحات الدرجة الأولى ومرشحات

 الدرجة الثانية

3 1.5 

  تمارين(TD) 
 وظائف 
 حمقات بحث 
 مشاريع 
 تجارب 
 أخرى 

عن التغطية  كمثال
 ،النموذجية ليذه المواضيع

مراجعة الفصل يمكن 
 كتاب السادس عشر من

“Microelectronic 
Circuits” 

ILO1 
ILO4 
ILO5 
ILO8 

 المضخمات المولفة
 المبدأ الرئيس 
 الضياعات في الممفات 
 استعمال المحولات 
 .المضخمات متعددة التوليف  

2 1.5 

  تمارين(TD) 
 وظائف 
 حمقات بحث 
 مشاريع 
 تجارب 
 أخرى 

عن التغطية  كمثال
 ،النموذجية ليذه المواضيع

مراجعة الفصل يمكن 
 كتاب السادس عشر من

“Microelectronic 
Circuits” 

ILO1 
ILO4 
ILO5 
ILO9 

 الميتزات
 المبادئ الرئيسة لمميتزات الجيبية 
  ميتزات مضخمات العمميات مع

 المقاومات والمكثفات
  المربعة توليد الإشارات الموجية

 والمثمثية.

2 1.5 

  تمارين(TD) 
 وظائف 
 حمقات بحث 
 مشاريع 
 تجارب 
 أخرى 

عن التغطية  كمثال
 ،النموذجية ليذه المواضيع

مراجعة الفصل يمكن 
 السابع عشر من

 Microelectronicكتاب
Circuits” 

 
 

 :معايير التقويم6.
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ILO 
Code 

 المحص لات التعميمي ة
النتائج 
 التعميمي ة

 التقويمنمط 
تفاعل 

في 
الجمسات 
 المتزامنة

 امتحانات عممي
عروض 
 ومقابلات

 تقارير

ILO1 

التعرف عمى المفاىيم الرئيسة في الدارات 
 الطيف التردديو  الإشاراتالإلكترونية ك

 ثميةاوالإشارات التم، الإشارات الرقميةو 
 وتضخيم الإشارات. المضخّماتو 

 X X X   

ILO2 

العمميات، المضخم العاكس، مضخمات فيم 
والمضخم الغير العاكس، الجامع الموزن، مضخم 

فرق إشارتين، المضخم المكامل، والمضخم 
 المفاضل

 X X X   

ILO3 
عمل الديود، ومنحنيات خواصو، وأىم فيم 

   X X X  تطبيقاتو.

ILO4 
(، ومنحنيات MOSعمل الترنزستور )فيم 

  خواصو، وأىم تطبيقاتو.
 X X X   

ILO5 
(، ومنحنيات BJTعمل الترنزستور )فيم 

 خواصو، وأىم تطبيقاتو.
 X X X   

ILO6 

دراسة البنية العامة لمضخم التغذية الراجعة 
السالبة، وفيم مبدأ عممو، مزايا التغذية الراجعة 

التغذية الراجعة السالبة السالبة، تشكيلات مضخم 
  الأربعة

 X X X   

ILO7 
المرشحات، أنواعيا، خواصيا، دراسة مواصفات 

 وداراتيا
 X X X   

ILO8 
دراسة المضخمات المولفة المستعممة في مجال 

  الترددات الراديوية
 X X X   

ILO9  ، دراسة توليد الإشارات الجيبية، والمربعة X X X   
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  والمثمثية
 

 أدوات ومختبرات القسم العممي:7. 
 توصيفها إسم الأداة
Pspice  محاكاة شييرة لمدارات الكيربائية والإلكترونية )غير ممزم(أداة 

 
 :الأساسية المراجع8. 

”Microelectronic Circuits”, by Adel S. SEDRA and Kenneth C. SMITH, 6th edition 2013,Oxford 
University Press. 

 
 :الإضافية المراجع9. 

“Electronic Devices and Circuit Theory”, by Robert L. BOYLESTAD and Louis NASHELSKY, 
11th edition 2012, Pearson-Prentice Hall. 
”Microelectronic Circuit Design”, by Travis N. BLALOCK and Richard C. JAEGER, 4rd edition 
2011, McGraw-Hill. 
”Microelectronic Circuit Analysis and Design”, by Donald NEAMEN, 4rd edition 2009, 
McGraw-Hill. 
“Introduction to Electronic Circuit Design” by Richard SPENCER and Mohammed GHAUSI, 
1st edition2002, Pearson-Prentice Hall. 
“Microelectronics” by Jacob MILLMAN, 1988, McGraw-Hill.6. “Microelectronics” by Jacob 
MILLMAN, 1988, McGraw-Hill. 

 
 


